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Auswirkung der Fehlgrofien in realen Analyse einstfiger Transistorverstirker
Schaltungen a) DC-Schaltbild (C sperren) ->AP
a)  Ausgangsspannung bei idealem OPV b) AC-Schaltbild (C ldsst durch)
b Beitrage Uog; I1p;1in (alle anderen ¢) Vorwirtsbetriebsgroflen am
g g s
Quellen Null setzen) — AL
c) Beitrag von U, und Acur (Gleichtakt Tran.(ri1; Aur; Air= Ta )
Eingangsspannung muss anliegen (Up, d) Vorwirtsbetriebsgrofen am Ver.
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